FOTOTRANZYSTOR
% BPYP 22

f‘otofranzysfor krzémbwy pianarny (n—p—n bez Wyprowa=
dzenia bazy) jest przeznaczony do pracy w ukladach zdal-
nego sterowania, w przetwornikach analogowo cyfrowych,
w ukladach optoelektronicznych zlgcz fonicznych.

Fototranzystor ten ma obudowe metalowg C7 — B10

z oknem szklanym.
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Obudowa

DANE TECHNICZNE

Napiecie kolektor-

-emiter Uce
Moc strat kolektor-

-emiter;

tamp = 298 K (25°C) Pcg
Niepowtarzalna warto§é

udarowa mocy Psu
Zakres temperatury
pracy tamb

Parametry charakterystyczue

Prad ciemny
Fotoprad
przy Ucg =6 V;
Pe =100 pw*
Czulo§é
przy Uce =6 V S
Napiecie. nasycenia
kolektor-emiter
przy I, = 0,5 mA

ICEO

Icep

UCEmt

~— Dopuszczalne wartosci parametréw eksploatacyjnych

A

8V

< 30 mW
<100 mW

233..373 K (—40...100°C)

* Przy oswietleniu fototranzystora przez diode elektrolumines-

cencyjng CQYP 18
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Charakterystyka Icgp = f(Ucg) P. = const.

Pog= 30 mi

Charakterystyka Icgp = f(Ucg) E» = const.
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Charakterystyka Iczp = f(P.) Ucz = const.
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Charakterystyka widmowa Tex
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CEMI

ZAKEAD DOSWIADCZALNY
POLPRZEWODNIKOW

PRZY INSTYTUCIE
TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 431431 =39 Teleks: 813 219




This datasheet has been download from:
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Datasheets for electronics components.
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